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摘要(译)

一种用于边缘场切换（FFS）或类似模式的水平电场型液晶显示装置的
制造方法，其中像素电极和公共电极在插入有绝缘体的平坦化层上彼此
相对地设置，包括步骤，由此形成平坦化层18，其中在要在钝化层17的
表面中形成接触孔21a的位置处形成有开口，并且去除显示区域周边处的
这种平坦化层的部分，接着是在步骤中，使用氟蚀刻气体去除钝化层17
的暴露部分。通过采用这种方法，与现有技术相比，可以使接触孔21a口
的尺寸更小，并且还可以减少制造工艺的数量。
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